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LAN TỎA NĂNG SUẤT TỪ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI...

Tóm tắt: Mục đích của bài nghiên cứu là đánh giá hiệu ứng lan tỏa năng suất 
(LTNS) từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), xuất khẩu (EX) và đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến năng suất của các doanh nghiệp chế biến 
chế tạo trong nước. Vận dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp 
hồi quy dữ liệu bảng trong giai đoạn 2013–2019, kết quả nghiên cứu cho thấy 
các hoạt động R&D, EX và FDI có ảnh hưởng tích cực đến năng suất doanh 
nghiệp trong nước. Ngoài ra, bài viết cho thấy các doanh nghiệp FDI đến từ 
khu vực Đông Bắc Á có tác động LTNS tích cực hơn so với các doanh nghiệp 
FDI đến từ khu vực ASEAN. Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu đề xuất những 
hàm ý chính sách quan trọng.
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Lan tỏa năng suất từ hoạt động nghiên 
cứu và phát triển, xuất khẩu và đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản 
xuất: Trường hợp các doanh nghiệp 
Việt Nam

1. Giới thiệu
Lý thuyết tăng trưởng hiện đại (hay còn 

gọi là lý thuyết tăng trưởng nội sinh) là một 
trong những bước đột phá quan trọng nhất 
của kinh tế học vĩ mô với khởi đầu là nghiên 
cứu của Rome (1986) và Lucas (1988). Khác 
biệt lớn nhất giữa lý thuyết tăng trưởng tân 
cổ điển và lý thuyết tăng trưởng nội sinh là 
thông qua quá trình tiến bộ công nghệ và 
nguyên nhân tiến bộ công nghệ để nội sinh 
hóa tiến bộ công nghệ. Các nhà kinh tế học 

theo trường phái nội sinh đều cho rằng, kiến 
thức chính là nguồn gốc của tiến bộ công 
nghệ và tiến bộ công nghệ có ảnh hưởng quan 
trọng đến năng suất của một quốc gia, là động 
lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
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